
主要材料一覧

※上表の値は試験片の測定による参考値であり、保証値ではありません。
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主要製品

高純度
天然石英ガラス

高純度
合成石英ガラス

GLASSUN®
溶融シリカ耐火物

SAPPHAL®
高純度透光性
アルミナ

ADS
高純度アルミナ

EXYRIA®
高純度イットリア

高純度シリコン
単結晶

TPSS
高純度反応焼結
炭化ケイ素

CERASIC®
常圧焼結
炭化ケイ素

HE766
再結晶
炭化ケイ素

常圧焼結
炭化ホウ素

特殊炭素
・

高純度黒鉛

CLEAR CARBON
SiC コーティング

黒鉛

CERAPHITE®
高硬度
等方性炭素

連通多孔質
ハイドロキシ
アパタイト

HydroxyapatiteCarbonBoron CarbideSilicon CarbideSiliconQuartz Glass/Silica Alumina Yttria
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